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Теоретически исследуется кинетика отжига имплантированного 
слоя при наличии внутренних (в том числе, динамических и термиче­
ских) напряжений и протяженных дефектов (дислокаций, микротрещин 
и т.д.). Используется предложенная в /1,2/ модель, где учтено изменение 
активационной энергии из-за напряжений. В настоящей работе рассмат­
ривается взаимодействие процессов образования новых фаз при хими­
ческих реакциях с внедренными атомами и возможных изменений в 
системе дефектов (например, рост скоплений дислокаций, микротре­
щин, что, в свою очередь, ускоряет реакции и рост фаз). Наличие дисло­
каций и их роль для системы «монокристалл кремния-
имплантированные атомы кислорода» отмечены в работе /3/, где пока­
зано, как возникающая в результате имплантации и термообработки 
система дислокаций может оказаться полезной, улучшая параметры фо­
толюминесценции, хотя механизм этого эффекта авторам /3/ ясен не 
вполне. Этот пример показывает, что изучение подобных дефектов 
представляет самостоятельный интерес. 

Здесь исследуется возможность роста протяженных дефектов, на­
поминающего при определенных условиях взрывную неустойчивость. В 
этом случае зависимость деформации S от времени t должна иметь 
точку перегиба. Пусть эта точка достигается при t = tr Тогда 

e(t)-e(tt) ос tg[a(ttrl -l)J, 
где а - безразмерный параметр, характеризующий скорость деформа­
ции de I dt. Условия, при которых имеет место эта стадия деформации 
и, как следствие, дополнительное ускорение отжига, изучены нами в 
зависимости от дозы облучения, температуры и времени процесса. 
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